
2У106А, 2У106Б, 2У106В, 2У106Г, НУ 106А, КУ106Б,
КУ106В, КУ106Г

Тиристоры кремниевые, планарные, структуры р-п-р-п, гибридные, 
триодные, незапираемые, пороговые. Предназначены для применения 
в релаксационнык устройствах. Выпускаются в металлоетекляниом кор­
пусе с гибкими выводами. Тип прибора приводится на корпусе.

Масса тиристора не более 1,5 г.

2УЮВ(А-Г)'НУЮ6(А-Г)

Электрические параметры

Напряжение в открытом состоянии при /ос=400 мА и
7 = —60...-Ь70 °С, не б о л е е ...................................... ...... 2 В
Коэффициент передачи однопереходного транзистора при
^Б1,Б2 Bi

при 7 = 4 2 5  °С:
2У106А, 2У106В, КУ106А, КУЮ6В . . , . 0 ,5 ...0 ,7
2У106Б, 2У106Г, КУЮ6Б, КУЮ6Г . . . .  0 ,65 ...0 ,85

при Т = + 7 0 °С :
2У106А, 2У106В, КУЮ6А, КУЮ6В . . . .  0 ,45 ...0 ,7
2У106Б, 2У106Г, КУЮ6Б, КУ106Г . , . , 0 ,6 ...0 ,85

при 7— 60 °С:
2У106А, 2У106В, КУЮ6А, КУ106В . . . .  0 ,5 ...0 ,75
2У106Б, 2У106Г, КУЮ6Б, КУЮ6Г . . . »  0,65.. .0,9

Межбазовое сопротивление при / B l jB 2 = 1  мА:
при 7=-{~25 °С . . . ................................4 .. .12 кОм
при 7 ——60° С ...................................   . . , . 2 . . .  12 кОм

Постоянный Ток в закрытом СОСТОЯНИИ При Uzc —
~  ̂ зс.макс, не более:

при 7 = 4 2 5  и —60 °С . . . . . . . .  10 мкА
при 7=4.70 °С . . . . . . . . . .  100 мкА
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Отпирающий постоянный ток управления при t/3C =  10 В,
ке более .........................................................................................
Ток удержания, не б о л е е .......................................................
Ток утечки эмиттерного перехода однопереходного тран­
зистора при Х/Б1 Б2 = 3 0  В, не б о л е е ....................................
Ток включения однопереходного транзистора при
^Б 1 .Б2  =  М В, не б о л е е ............................................................
Время нарастания, не б о л е е ....................................................
Время выключения при i?y< 2 0 0  Ом и / ос= 7 5  мА, не бо­
лее ....................................................................................................

10 мА 
10 мА

1 мкА

20 мкА 
1 мкс

25 мкс
Предельные эксплуатационные данные

М ежбазовое н а п р я ж е н и е .......................................................
Обратное напряжение эмиттер— база 2 . . » »
Постоянное напряжение в закрытом состоянии:

2У106А, 2У106Б, КУЮ6А, КУЮ6Б . .  ,
2У106В, 2У106Г, КУ106В, КУЮ6Г . . .

Обратное постоянное напряжение управления
Постоянное обратное н а п р я ж е н и е ...............................
Неотпирающее постоянное напряжение управления,
не б о л е е .......................................................... . . .
Прямой постоянный ток у п р а в л е н и я ................................
Постоянный ток эмиттера в открытом состоянии при
Т= — 6 0 ...+ 3 5  ° С .......................................................................
Постоянный ток в открытом состоянии при Т= — 60...
4-35 ° С .............................................................................................
Средний ток в открытом состоянии при угле включе­
ния 90° и 60...4-35 ° С ................................................
Импульсный ток эмиттера однопереходного транзи­
стора при f„ < 1 0  мкс, ф ^ 2 0 0 , /?у = 2 0  Ом и 7’= — 60...
4-35 ° С .............................................................................................
Импульсный ток в открытом состоянии при *И< 
< 5 0 0  мкс, Q > 2 0  и Г = — 60...4-35°С  * .  . . .
Скорость нарастания напряжения в закрытом состоя­
ний при /?у = 2 0 0  Ом ...............................................................
Средняя рассеиваемая мощность при 7 = — 60...4-35°С
Температура окружающей среды:

ЗОВ
ЗОВ

50 В 
100 Взв
10 В

0 ,4  В 
100 мА

50 мА

100 мА

75 мА

1 А 

1 А

10 В/мкс 
400 мВт

2У106А—2У106Г . —6 0 . . .  4-125. °С

КУ106А—КУЮ6Г . . . . . . . .  —6 0 . . .  4 -1 0 0  °С

П р и м е ч а н и я :  1. При Г=+35...+125°С максимально допустимая средняя 
рассеиваемая мощность определяется по формуле

ср.мак^ =  4 (135—Г»

2: Температурный коэффициент межбазового сопротивления изменяется 
в пределах 0.1...0.9 %/°С и рассчитывается по формуле

ткс* *?Б1Б2, макс “  ^Б1Б2, мин
Б1Б2 А Г^Б1Ш, ср
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где Д б ц ^ , мян-о — межбазовое сопротивление при максимальной температуре; 
Яб 1Б2, мин — межбазовое сопротивление при минимальной температуре

Яб 1Б2, ср =  -М—  =  «Б1Б2, мин

3. Температурный коэффициент передачи однопереходного транзистора нахо­
дится в пределах -0,05...+0,1 %ГС  и рассчитывается по формуле

ТК ij _ «макс ~  «мин 

Чср

— *̂макс «мил 
« с р -  2

где г)макс> 1}мин — коэффициенты передачи при максимальной и минимальной 
температуре.
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Зависимости тока 
удержания от темпе­

ратуры

Зависимости тока Зависимость напряже-
включения от темпе- ния в открытом- со-

ратуры стоянии '©т темпера­
тура

Зависимости тока Зависимости отпираю-
удержаиия от темпе- щего постоянного то-

оатуры на управления от тем­
пературы

Зависимость отпираю­
щего постоянного то­
ка управления от вре­

мени задержки
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Зависимость тока 
утечки эмиттерного 
перехода входного од* 
иопереходного транзи­
стора от температуры

*выкл.*» hc.,™A

Зависимости тока Зависимость тока
выключения от тем* в закрытом состоянии

пературы от температуры
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